CUADRO DE

CAIDAS DE TENSION DEL ALIMENTADOR UG EN

CA

: iz o Conductor Canalizacion Caida de Tensidon
Tramos de Alimentador Capacidad de| Tensién de |Tension de
Proteccion UG en CC UG en AC Tipo de |[Seccidn | Corriente Largo Tipo Seccion/ v %
(4) ) v) Aislacion | (mm2) |Maxima dd  (mt) Didmetro
T (mm)/
ransporte (mm?2)
UG - INVERSOR A _ 603.2 _ _ Bpc 100x50x2 0.42
UG - INVERSOR B - 603.2 — — Bpc 100x50x2
PVF-1 6 8.49 En Cuadro de CC
INVERSOR A — TD UGFV 3 0.41 0.11
INVERSOR B - TD UGFV Multi 4 0.55 0.14
- 4x40 - 380 Conductor|5x8,37 | 29 Bpc |100x50x2
EVA
TD UGFV - Tda 3x70 - 380 EVA 53,3 75 48 Bpc 100x50x2 2.04 0.54
Tda - TG 3x250 - 380 XTU 67,4 195 70 PVC 50mm 6.31 1.66
TG — Empalme 3x800 - 380 Xcs 253,4 580 12 - - 0.86 0.23
TOTAL 2,99
Inversor String Protecciones CA Canalizacion CA
. Ducto Conductor Caida de Tensidn
ue Ne N° |Potencia| Voltaje Nombre del Marca y Disyuntor | P/Diferencial
String Max. AC Perfil de red Modclo (a) (A)(mA) Tipo Seccitn Tipo de Seccién | Corriente Largo
cmwﬂdﬂ—nnmwww .mzumpwﬁ ; ‘s Max. Ubicacion
W) W) WH mmmnmam._ de (mm) aislacién (mm) (A) (mt) v (V) % de Inversor
protecciones
Al.1| 5120 380
mmﬂmﬁ de red
1leno
A1.2| 5120 380
A Configuracion segtin WMQ%M%HWZ sunl 4x40 4x40 Pasillo
Loy Co.571 u%mw CURVA 300mA BPC 100x100x2 | MULTI
A2.1] 5120 380 9 CONDUCTOR| 5X8,37 3 .
No Modificable | Serie TL M 6 ka TIPO A mm EVA =9 0.41 0.1
por usuario POT.NOM.20Kw
A2.2| 5120 380
BL.1] 5120 380 Perfil de red
Chileno
B1.2| 5120 380 " s __ | INGETEAM
B S4Bt B Ingecom Sun| %0 | X401 BPC|100x100x2 | wum Pasillo
Ley 20,571 3Play CURVA C m. mm CONDUCTOR| 5X8,37 29 4 0.55 [0.14
B2.1| 5120 | 380 | oo . |Serie TL M 6 kA TIPO A EVA
por usuario POT.NOM.20Kw
BR.2| 5120 380
TOTAL 2 8 40960
Médulos o Paneles String o Cadena Inversor String Canalizacién en CC
UG N° Ne Tipo Potencia | Corriente | Voltaje de | Voltaje de| Corriente | Corriente | Cantidad | Voltaje de| Corriente Potencia | Fusible de| Diodo de | Rango de entrada CC |N°de Tracker [Potencia Ducto Conductor _
String Modulo Max. Operacion | Circuito | Operacién| Corto— Max. de Circuito Max Max. proteccién | Bloqueo al AEM anw~ entrade Tipo Seccion Tipo de Seccién | Corriente Largo Caida de Tensién UBICACION DE PANELES FV
Abierto circuito | Inversa | Madulos | Abierto Corriente | Tensisn | Mppt (V) | LMax (D) |gorine — © | (V) Max.
() () Voe (V) ) (a) () Voe (V) (4) (W) |Inversa (4)|Inversa (V) rine (mm) | aislacion | (mm) (a) (mt) v (V) %
POLI
320 . . — . 8,49 5120 - — 29 1.85 0.31
Al.1 CRISTALINO 8,49 45.7 31,1 8.94 16 731.2 1 bpc 100x50x2| Pv1-F 6 8,49
A1.2 %moewr% 320 8,49 45.7 31,1 8.94 - 16 731.2 8,49 5120 - 1 bpce  |100x50x2| Pv1-F 6 8,49 25 1.59 0.26
A oL 200/820| 30/20 20480 Cubierta de Salas de clases
A2.1 | prsTALING 320 8,49 45.7 31,1 8.94 - 16 731.2 8,49 5120 = 2 bpc  |100x50x2| Pv1-F 6 8,49 30 1.91 0.32
POLI bpe
A.R.2 8,49 . 31,1 8.94 — = p 100x50x2| Pvli=F 6 8,49 27 1.72 0.29
CRISTALINO 320 45.7 16 731.2 8,49 5120 2 x50x v
POLI _
B.1.1 CRISTALINO 320 8,49 45.7 31,1 8.94 — 16 731.2 8,49 5120 1 bpc  [100x50x2| Pvi-F 6 8,49 40 2.55 0.42
POLI
B.1.2 | (pisTALING 320 8,49 45.7 31,1 8.94 - 16 731.2 8,49 5120 - 1 bpc [100x50x2| Pv1i-F 6 8,49 37 2.36 0.39
B 200/820, 30/20 20480 Cubierta de Salas de clases
POLI
- - b —
B.2.1 | cpioranivo 320 8,49 45.7 31,1 8.94 16 731.2 8,49 5120 2 PC  |100x50x2| Pvl-F 6 8,49 36 2.29 0.38
B.2.2 POLI 320 8,49 45.7 31,1 8.94 - 16 731.2 8,49 5120 - 2 bpe [100x50x2| Pv1-F 6 8,49 32 2.04 0.34
CRISTALINO
TOTAL 2 8 128 40960
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NOTAS

RESUMEN DE LAMINAS

CALCULO DE POTENCIA DECLARADA

CROQUIS UBICACION

Nota 1: Los materiales que requieren
certificacion para su uso, cumplen con este
requ

Nota 2: EI disefio electrico del proyecto
cumple con los normas NCh4-2003 y
las RGR n® 2 asociadas al Net Billing

Nota 3: La simbologia utilizada corresponde
a ko Norma UNE-EN 60617 (IEC 60617)

Loyout de_proyecto.

Seccion lateral de techumbre.

Distribucidn de estructuro de

soporte en cubierta y medidas desequridad.

Plano de estructura de soporte
de madulo fotovoltoica

Plans de médula fotaveltaien
conectores.

UNIDAD DE GENERACION
FOTOVOLTAICA

126 MODULOS FV = 3

Detalle de strings y cor

Diograma uni

Diagrama_unilineal elemental.

Cuadro de cargas y de monitoreo
tension en CC y CA

Diagrama_ simplificado de monitareo.

2 INVERSORES DE 20 Kw
POTENCIA PICK 40.3 Kw
POTENCIA NOMINAL  40.3 Kw

-37.469743, -72.364267

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA
PTSP LICEOS REGION DE NUBLE
LICEO IND. SAMUEL VIVANCO PARADA A-64
CUADROS DE CARGA CCyCA
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